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           Новые диоды с барьером Шоттки компании ON Semiconductor
               Компания ON Semiconductor представила четыре новых 30 В диода с барьером Шоттки: NSR01F30NXT5G, NSR02F30NXT5G, NSR01L30NXT5G, NSR02L30NXT5G. Компоненты поставляются в корпусах с форм-фактором 0201 и идеально подходят для таких приложений как мобильные телефоны, MP3-плееры и цифровые камеры. Диоды Шоттки удовлетворяют требованиям пред�... далее...

        

        
           Модуль измерения температуры и влажности SENSIRION HUMIDITY SENSOR
           SENSIRION HUMIDITY SENSOR &ndash; модуль для измерения температуры и влажности компании Parallax на базе датчиков серии SHT1x. Измеренное значение температуры и влажности можно получить с датчика через последовательный 2-проводный интерфейс. DIP-выводы обеспечивают простоту использования...Подробне... далее...

        

        
           МОП-транзисторы с пробивным напряжением 30 В для промышленных приложений
               HEXFET МОП-транзисторы с пробивным напряжением 30 В производства компании International Rectifier поставляются в корпусе TO-220 и предназначены для применения в таких приложениях как инвертеры источников бесперебойного питания, низковольтные устройства, а также схемы логического сложения. Сопротивление «сто... далее...
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